
Биполярные транзисторы малой мощности
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2Т208А BCY93 PNP 0,2 20 20 20 0,15 20-60 0,3 0,3 0,06 5 -60+125‘С
2Т208Б 20 20 40-120

2Т208В 20 20 80-240

2Т208Г 30 30 20-60

2Т208Д 30 30 40-120 ТО-18
2Т208Е 30 30 80-240 (КТ-1)

2Т208Ж 45 45 20-60

2Т208И 45 45 40-120

2Т208К 45 45 80-240

2Т208Л 60 60 40-120
2Т208М 60 60 80-240

КТ209А PNP 0,2 15 15 10 0,3 20-60 0,4 0,3 0,03 5 -45+100‘С
КТ209Б 15 15 10 40-120

КТ209Б1 15 15 5 12

КТ209В1 15 15 10 13
КТ209В 15 15 10 80-240 ТО-92

КТ209Г 30 30 10 20-60 (КТ-26)

КТ209Д 30 30 10 40-120

КТ209Е 30 30 10 80-240

КТ209Ж 45 45 20 20-60

КТ209И 45 45 20 40-120

КТ209К 45 45 20 80-240

КТ209Л 60 60 20 40-120
КТ209М 60 60 20 80-240

КТ3102АМ ВС547А NPN 0,25 50 50 5 0,2 100-200 200 -40+85'С
КТ3102БМ ВС547В 50 50 200-500

КТ3102ВМ ВС548В 30 30 200-500

КТ3102ГМ 20 20 400-500 ТО-92

КТ3102ДМ ВС549С 30 30 200-500 (КТ-26)

КТ3102ЕМ 20 20 400-1000 300

КТ3102ЖМ 50 50 100-250 200

КТ3102ИМ 50 50 200-500 200
КТ3102КМ 30 30 200-500 200

КТ3102А2 NPN 0,25 50 50 5 0,2 100-200 200 -40+85"С
КТ3102Б2 50 50 200-500

КТ3102В2 30 30 200-500

КТ3102Г2 20 20 400-500 ТО-92

КТ3102Д2 30 30 200-500 (КТ-26)*
КТ3102Е2 20 20 400-1000 300

КТ3102Ж2 50 50 100-250 200

КТ3102И2 50 50 200-500 200
КТ3102К2 30 30 200-500 200

КТ3107А PNP 0.3 50 45 5 0,1 70-140 1 0,1 0,05 250 -60+125‘С
КТ3107Б ВС308А 50 45 120-220

КТ3107В 30 25 70-140

КТ3107Г ВС308А 30 25 120-220 ТО-92

КТ3107Д ВС308В 30 25 180-460 (КТ-26)

КТ3107Е 25 20 120-220

КТ3107Ж ВС309В 25 20 180-460

КТ3107И ВС307В 50 45 180-460

КТ3107К ВС308С 30 25 380-800
КТ3107Л ВС309С 25 20 380-800

ТО -18 (КТ -1 ) 5.3 -0.5
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МИН 4.32 4 .45 3.18 0 .37 0.41 1.15 - 2.42 12.70 2 .04 3.43 0 .39

М АКС 5 .33 5 .20 4.19 0 .55 0 .55 1.39 2.54 2.66 - - 2 .66 - 0 .50


